	Форм.
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Примеч.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Конденсаторы
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	С1
	К50-7-6,3 В=2000 мкФ(45%
	1
	

	
	
	2
	С2, C3, C4 
	К73-9-120 В=0,1 мкФ(10%
	3
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Микросхемы
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	DD1, DD2
	К555ИЕ10
	2
	

	
	
	4
	DD3
	К555ТВ10
	1
	

	
	
	5
	DD4, DD5, DD6
	К555ИР8
	3
	

	
	
	6
	DD7 - DD9, DD11 - DD13
	
	
	

	
	
	
	DD17, DD19 - DD21
	К555ИР23
	10
	

	
	
	7
	DD10, DD22
	КР537РУ8А
	2
	

	
	
	8
	DD14 - DD16
	К555ИР9
	3
	

	
	
	9
	DD18, DD23
	К555АП6
	2
	

	
	
	10
	DD24
	К555ЛН1
	1
	

	
	
	11
	DD25
	К555ИД7
	1
	

	
	
	12
	DD26, DD28
	К555ЛИ1
	1
	

	
	
	13
	DD27, DD30
	К555ЛЛ1
	2
	

	
	
	14
	DD29
	К555АП4
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Резисторы
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	R1
	МЛТ-0,25 1 Ом(10%
	1
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